TYPKATALOG
TELETEKNISKA MATINSTRUMENT M3612-826011

FORSVARETS MATERIELVERK

1981-05-15

Pos Ant  Forrddsbeteckning Forradsbenamning Ursprungsbendmning Ursprungsbeteckning
1 1 M3612-826011 IC-métsétt HEWPA-5022A
2 1 M3612-813030 . Spénningsindikator HEWPA-545A
1 M3612-813039 .. Beskrivning HEWPA-00545-90004
3 1 M2569-826110 . Pulsgivare HEWPA-546A
1 M2569-826119 .. Beskrivning HEWPA-00546-90001
4 1 M3611-800410 . Strémindikator HEWPA-547A
1 M3611-800419 .. Beskrivning HEWPA-00547-90002
5 1 M3612-816110 . Spinningsindikator HEWPA-548A
1 M3612-816119 .. Beskrivning HEWPA-00548-90001
Tillbehdr: °
2 F3796-001878 . Jordningskabel HEWPA-00545-60105
1 F3796-001880 . Kabel HEWPA-00548-60101
3 F3796-001879 . Spetsskydd HEWPA-00547-40005
9 F3796-001881 . Provningskl&mma HEWPA-10230-62101
6 1 F3796-001882 . Védska HEWPA-1540-0402
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DATA

Allmént;
Spénningsindikator (HEWPA 545A):

Ingéngsstrom:

Pulsldngd (min):
PRF (max):

Max spdnning:
Pulsminne:

Stromf6rsdrjning:

Pulsgivare { HEWPA 546A):

Frekvens:

Stromindikator (HEWPA 547A):
Kénslighet: s
Frekvensomride:

Stigtid:
Stromfdrsdérjning:

Spénningsindikator (HEWPA 548A):
Inspédnning logiskt "1":
Inimpedans:

Max inspdnning:

Stromforsdrjning:

Hjdlpmedel vid provning och felsdkning pd digitala kretsar.

X145 uk. Inspénning

Familj Logiskt "1" Logiskt "0"

TTL 2,0V (+0,4 Vv...-0,2 V) (0,8 V (+0,2 V...-0,4 V)
CMOS 3-10 V Drivsp 0,7 x Drivsp $0,5 V 0,3 x Drivsp #0,5 V
CMOS >10-18 V Drivsp 0,7 x Drivsp 1,0 V 0,3 x Drivsp #1,0 V

10 ns med jordningskabel (ca 20 ns utan jordningskabel).
80 MHZI(TTL), 40 MHz (CMOS).

+120 V kontinuerligt,

Indikerar férsta logiknivibverging fér pulser >1 us.
4,5...15V 1s 70 mA (TTL).

3...18 V1s 70 mA (CMOS).

Utspédnning
Familj | Strém Pulsbredd | "1" "o
TTL/DTL| <650 mA [>0,5 us | >3 v <0,8 V
CMOS | <100 mA [>5,0 us | priysp ~1 V | <0,5 V

1, 10 eller 100 Hz i pulstdg om 10 eller 100 pulser.

1 mA...1 A,
L10 MHz med singelpulslingd >50 ns.
Indikerar strémpulser ndr stigtiden <200 ns vid 1 mA.

4,5...18 V 1s, <75 mA.

20,4 x Drivsp
1 CMOS/ingéng.
30 v 1s under 1 min.

4...18 V 15, <50 mA.




